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Power Electronic Circuits (Gl Elektronigi Devreleri)

DENEY SONUCLARI
1. Diyot Karakteristiginin Cikarilmasi

1.1. Diyotun Dogru Polarlanmasi

Tablo 1. Diyotun dogru polarlanmasi
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Sekil 1. Diyotun dogru polarma karakteristik egrisi
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1.2. Diyotun Ters Polarlanmasi

Tablo 2. Diyotun ters polarlanmasi
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Sekil 2. Diyotun ters polarma karakteristik egrisi

e Diyot ters polarmada iken pA seviyesinde gegen akim ne akimidir?

e Sekil 1 ve 2’de elde edilen grafikleri yorumlayiniz.
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2. Tristor Karakteristiginin Cikarilmasi

2.1. ileri Bloklama Testi

Tablo 3. ileri bloklama testi
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¢ Elde edilen sonuglar1 yorumlayiniz.

2.2. Geri Bloklama Testi

Tablo 4. Geri bloklama testi
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¢ Elde edilen sonuglar1 yorumlayiniz.
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2.3. ileri iletim Testi

Tablo 5. ileri kirilma testi
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Sekil 3. I; — Vi degisim egrisi

¢ Elde edilen sonuglar1 ve grafigi yorumlayimiz.
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3. MOSFET Deneyleri

3.1. MOSFET Ac¢ilma Testi

Tablo 6. MOSFET agilma testi
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Sekil 4. Vg — Ve degisim egrisi

e Elde edilen sonuglar1 ve grafigi yorumlayiniz.
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3.2. MOSFET Anahtarlama Testi

Sekil 5. V¢ ve Vy¢ gerilimleri (10 V' durumu igin)

Sekil 6. V5 ve Vs gerilimleri (esik durumu igin)

e Elde edilen grafikleri yorumlaymiz.
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4. IGBT Deneyleri

4.1. IGBT Acilma Testi

Tablo 7. IGBT agilma testi
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Sekil 7. Vg — Ve degisim egrisi

e Elde edilen sonuglar1 ve grafigi yorumlayiniz.
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3.2. IGBT Anahtarlama Testi

Sekil 8. Vi ve Vi gerilimleri (10 V durumu igin)

Sekil 9. Vi ve Vi gerilimleri (esik durumu igin)

e Elde edilen grafikleri yorumlaymiz.



